










































































































专利名称(译) 存储装置和配备有存储装置的液晶显示装置

公开(公告)号 US20120169579A1 公开(公告)日 2012-07-05

申请号 US13/395549 申请日 2010-05-18

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 NISHI SHUJI
MURAKAMI YUHICHIROH
FURUTA SHIGE
SASAKI YASUSHI
GYOUTEN SEIJIROU

发明人 NISHI, SHUJI
MURAKAMI, YUHICHIROH
FURUTA, SHIGE
SASAKI, YASUSHI
GYOUTEN, SEIJIROU

IPC分类号 G09G3/36 G11C11/24

CPC分类号 G09G3/3618 G09G3/3648 G09G2330/021 G11C11/406 G11C2211/4067 G09G2300/0852 H01L27/12 
G09G3/3614 G09G3/3659 G09G2300/0823 H01L27/108

优先权 2009215061 2009-09-16 JP

其他公开文献 US8866719

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

晶体管（N1）具有连接到字线（Xi（1））的栅极端子和连接到位线
（Yj）的第一导电端子。晶体管（N2）具有连接到字线（Xi（2））的栅
极端子和连接到节点（PIX）的第一导电端子。晶体管（N3）具有连接
到节点（MRY）的栅极端子和连接到字线（Xi（2））的第一导电端子。
晶体管（N4）具有连接到字线（Xi（3））的栅极端子，连接到晶体管
（N3）的第二导电端子的第一导电端子，以及连接到节点（PIX）的第
二导电端子。电容器（Ca1），（Cb1），（Cap1）形成在节点（PIX）
和参考电位线（RL1）之间，节点（MRY）和参考电位线（RL1）之
间，以及第一电极线之间晶体管（N3）的导电端子和节点（MRY）分
别。
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